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AGAT основана на искусственных нейронных сетях (ANN) и помогает инженерам
оптимизировать материалы для электронных интерфейсов с высокой эффективностью.
Модель обучалась на данных из многомасштабных симуляций и существующей
литературы, что позволяет ей с высокой точностью оценивать свойства материалов для
датчиков.

AGAT значительно сокращает время, необходимое для расчета свойств материалов, что
важно для разработки гибких электронных устройств. Новая модель позволит
дизайнерам быстрее и проще создавать новые материалы для носимой электроники.

Результаты исследования опубликованы в журнале National Science Open.


